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information

DL 155 D Vergleichstyp: SN74LS 155 N

Zweifach-2 auf 4-Dekoder/Demultiplexer DL 155 D

Vorlaufige technische Daten

Gehause: 16poliges DIL-Plastgehéause
Bauform: 21.1.1.2.16

;ﬁ 19,5 max. 7520125

21.1.1.2.16 TGL 26713

7, 5man.
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Schaltungsbeschreibung und log. Funktion:
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Funktionstabelle des DL 155 D
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Ausgange
Adresseingange
Dateneingange
STROBE-Eingéange

Eingange Ausgange Eingange Ausgange
Adresse STRO- Da- 1Y0 1¥Y1 1¥2 1Y3 Adresse STRO- Da- 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3
BE ten BE ten
S, S; 1STB 1A S, S, 25TB 2A
X X H X H H H H X X H X H H H H
L L L H L H H H L L L L L H H H
L H L H H L H H L H L L H L H H
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X X X L H H H H X X X H H H H H




Der Schaltkreis DL 155 D ist ein Zweifach-2 auf 4-Dekoder der auch als 1 auf 4-Demul-
tiplexer, 1 auf 8-Demultiplexer und 3 auf B-Dekoder eingesetzt werden kann.

Mit der Adressinformation an S0, S1 wird (ber die Adressgatter und die Schottky-
diodenmatrix jeweils eine der vier Ausgangsstufen in jeder der beiden Teilschal-
tungen freigegeben, Uber die dann das Eingangssignal von den Eingangen A und
STB zum entsprechenden Ausgang Y gelangt. Die Eingange A und STB sind mit-
einander NOR-verknlpft; wobei in der Teilschaltung 1 die Information am Daten-
eingang A zusétzlich negiert wird.

Werden die Eingange STB und A beider Teilschaltungen jeweils miteinander ver-
bunden, so wirkt die Information an A als drittes Adress-bit und STB als Daten-
eingang eines 1 auf B-Demultiplexers.

Betriebsbedingungen:

min. typ. max.
Betriebsspannung Uece 4,75 5 5,25 Vv
Umgebungstemperatur i, 0 70 >
H-Ausgangsstrom —lon 400 wA
L-Ausgangsstrom loL 8 mA
H-Eingangsspannung Uy 2 Vv
L-Eingangsspannung Uy 0.8 Vv
Statische Kennwerte (gulltig fur#, =0...70°C):

min. typ. max.
Eingangsclampingspannung —U
Uee =475V 1,5 Vv
—|, = 18 mA
H-Ausgangsspannung Ugx
Uee = 4,75V 2:2 V
Uu=20V
U“_ = U,E U
= IGH =04 mA
L-Ausgangsspannung Uar
Us=20V
UIL == E,BV
Iﬂl_ = 4 mA ﬂ,ﬂ Vv
lo. = 8 mA 0,5 Vv
H-Eingangsstrom I
Ucc = 5,25"}
UIH = 2,? U zﬂ

%

Uy=70V 100




L-Eingangsstrom —ly 0,36 mA
Ucc = 5,25 v
Uu _— D,d- Vv

AusgangskurzschluBstrom —lgs
Ugc=5,25 V') 30 130 mA

Nebenkenngrofen:

Uec=525V lee 10 mA
Uy=45YV
U,=0 V2:'

') Nicht mehr als 1 Ausgang gleichzeitig kurzschliefen. Dauer des Kurzschlusses

< 1s.
?) Eingénge SO, S1, 1 A auf H-Pegel, Eingdnge 2 A, 1 STB, 2 STB auf L-Pegel.

Dynamische Kennwerte (gultig fir &, = 25°C -5 K, Ugc = 5 V):

von  nach max.

Verzogerungszeit fiir LH-Ubergang 15TB vy toLH

am Ausgang 25TB

U||_ =0V 2A 18 ns

UIH =% 4,5 Vv

HL = 500 Q

CL = 50 pF -

Verzogerungszeit flr 15TB vy toHL 31 ns

HL-Ubergang 25TB

am Ausgang 2A

S0 S0, $1 ¥ tpLH 29 ns
$0,S1y ! tu 31 ns
1A y oLk 30 ns
1A ) tpHL 28 ns

') Die Verzogerungszeiten sind an den Ausgédngen Y 3 zu messen,
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